VSE100

Eletronica diagnéstica para sensor diagndstico de
vibracao
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
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Caracteristicas do produto

Escala de frequéncia [Hz] 0...12000

Aplicacao

Formato pode ser parametrizado pelo software de PC VES004
Aplicacédo Funcéo de contador

Dados elétricos

Tolerancia da tensédo de [%0] 20

funcionamento

Tensdo de funcionamento \Y| 24 DC; (na utilizagéo da entrada IEPE: 24 V +
20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)

Consumo de corrente [mA] 200; (24V)

Classe de protecéo 1l

Entradas/saidas

Quantidade total de entradas 8; (configuravel)

e saidas
Quantidade de entradas e Quantidade de entradas digitais: 8; Quantidade de entradas analdgicas:
saidas 2; Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

Quantidade total de entradas 10
Quantidade de entradas
digitais

Circuito de entrada das
entradas digitais

8; (configuravel)

HTL
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DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Quantidade de entradas

2; (estético)

analégicas

Entrada analégica (corrente) [mA] 0...20

Resolucdo da entrada 12

analégica

Entrada dinamica - sinal 0...10 mA IEPE / 0...20 mA

Entrada dinamica - resolugdo [bit] 16

Entraija c_ilnamlca - faixa de [Hz] 0...12000

frequéncia

Entrada dinamica - taxa de

sampling 100
[kSamples]

Quantidade total de saidas 2

Sinal de saida sinal de comutacdo; sinal analégico

Concecéo elétrica PNP

Quantidade de saidas digitais 2; (configuravel)

Funcéo de saida normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizavel)

Queda de tensdo max. da V] 2

saida de comutacao DC

Corrente nominal [mA]

permanente da saida de 100

comutacéo DC

Quar}tlfmde de saidas 1; (configurével)

analdgicas

Corrente da saida analégica [mA] 0...22;(0...10V)

Carga max. [Q] 500

Protegdo contra curto-circuito sim

Tipo de_ prqte(;ao contra por impulso

curto-circuito

Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Escala de frequéncia [Hz] 0...12000
Interface de comunicacao Ethernet
Protocolo TCP/IP
Condicoes de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Temperatura de [°C] 0..70
armazenamento
Protecao IP 20
Testes/aprovacoes
CEM EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 50178
MTTF [anos] 89
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Dados mecanicos

Peso [a] 460,6
Invélucro carcaga plastica
Tipo de montagem trilho; (TH35/EN60715)
DimensGes [mm] 114 x 50 x 105
Materiais PA

Meméria de dados

Memoéria histérica sim
Memoria de dados :
armazenada sim

Versdo da memdria de dados memodria ciclica; FIFO
Clock de tempo real (RTC) sim

Local de armazenamento interna
Intervalo de armazenamento min. 1 min
Tamanho da memdria 881664 registros

Acessoérios

Acessorios (opcional) cabo patch de Ethernet cruzado para a conexao direta ao PC

Quantidade da embalagem 1 pecas
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conexao elétrica

Combicon: ; Comprimento maximo do cabo: 250 m

Conexao
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Supply L+ (24 V DC +20 %)
Supply L- (GND)

OU 1: switch/analog

OU 2: switch

IN 1 (0/4...20 mA/ pulse)
GND 1
IN 2 (0/4...20 mA/ pulse)
GND 2

Sensor 1
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U-IN 1 (0...10 V)
GND 1
U-IN 2 (0...10 V)
GND 2
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